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su 189/190 Z BUX 48 / BUX HY A 
Si-npn-Leistungstransistor für Schaltnetzteile und Motorsteuerung 

Maße in mm und Anschlußbelegung 
Masse ca, 22 g 
Kollektor am Gehäuse 
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Grenzwerte, gültig für den Betriebstemperaturbereich 

SU 189 SU 190 

Kollektor-Basis-Spannung UCBO 850 1000 V 

Kollektor-Emitter-Spannung UCEO 400 450 Y 
IB = ° 

Kollektorstrom 

Kollektorspitzenstrom 

Gesamtverlustleistung 

Va S55° C 

Sperrschichttemperatur 



Kennwerte, bei 4 = 25° min max 
Kollektor-Emitter-Reststrom IcER 1,0 mA 
Ucg= 850 V 1000 V, Rag S10g 

(SU 189) (SU 190) 

Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung U, ST Ig= 104, 1,= @ 4) innn @ 
1Ig= 84A, 1p=1,64 2) 

Basis-Emitter-Sättigungsspann| U, 1,6 V 
Ig = 104, 2 > a a BEsat ’ 
Ic= 8A,IB='I,6A 2) 

Kollektor-Emitter-Durchbruchsspann U, 400 1 V 
Ig = 200 mi @S CBR)CEO 450 23 v 

Emitter-Basis-Durchbruchsspannul U. 10 
Ig = 10 m S BR) EBO 

Abfa].lzeä.t; des Kollektorstromes tf 0,8 yus 
IC_1O,IB=—B= 1) 

Ic= 8A, Ip=-13=1,64 2) 

UCC = 150 V 

1) SU 189 

2) SU 190 

Bestellbezeichnung: Transistor SU 189 
Transistor SU 190 

Änderungen vorbehalten ! 
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